InGaP/GaAsヘテロ接合バイポーラフォトトランジスタの作製および評価 by 長岡 信介
修 士 論 文 の 和 文 要 旨 
 
研究科・専攻 大学院   電気通信学研究科       電子工学専攻 博士前期課程 
氏    名 長岡 信介 学籍番号 0832052 
論 文 題 目 InGaP/GaAsヘテロ接合バイポーラフォトトランジスタの作製及び評価 























いて、それぞれの 2 端子動作、3 端子電流制御動作、3 端子電圧制御動作の特性を比較及び形状
による動作の比較を行った。 
 
